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MmORlA DESCRIPTIVA 

para solicitar

P A T E N T E  D E I N V E N C I O N

* en

E S P A Ñ A

, por VEINTE años$
 ̂ a nombre de OOMPAGNIB PCUR 1A FABRICATION DES (X^PTEURS

' ET KATERIEL D'USINES A GAZ, entidad francesa, establecida

en 18, Place des Etats-Unis, Mo nt rouge (Sena), Francia, 

por: ^

MEJORAS INTRODUCIDAS EN LOS ANALIZADORES DE ELECTRONES 

LENTOS DE mtAGEN ELECTRONICA PREVIA*.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - e - o -

Son oonocidos lo s  tubos de analizadores de 

te le v is ió n , de sen sib ilid ad  muy a lt a ,  que contienen una 

primera transformación de la  imagen óptica , proyectada sobre 

un cátodo fo toe léc trico  transparente, una imagen electrón ica
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formada per una placa muy delgada, semiconductora, g l poten­

cial de los diferentes puntos de asta placa, toma un valer 

positivo, función de la iluminación de la imagen. La otra 

cara de esta placa es analizada por un haz concentrado, de 

electrones lentos, qua vuelve el potencial de cada punto del 

blanco a un valor f i jo  próximo a l del cátodo emisor del haa. 

Los electrones que no se utilizan para esta neutralización 

del blanco, vuelven hacia su origen y son recogidos en gran 

parte por un colector que sirve de entrada a un multiplicador 

de electrones. Hs la variación de esta corriente de retorno 

la  que corresponda a la  modulación fotoeléctrica. Bata modula­

ción as en general poco profunda y la corriente es máxima pa­

ra las partes negras de las imágenes.

jgl soplo parásito, proporcional a esta inten­

sidad, es, púas, aproximadamente constante en las partas som­

brías o grisáceas y puede ser mol sto.

Sería deseable u tiliza r sólo la parte modulada 

del haz, como ex is tan  los analizadores a el tipo de isoscopio 

u orticonosccpio, donde sólo lf- variación da la carga de los 

granos del mosaico produce la  corriente de modulación recogi­

da por capacidad al través del soporte aislador del mosaico.

Con e l dispositivo en cuestión, esta solución 

no es posible, porque ninguna de las dos superficies del blan­

co se puede hacer oonductora sin anular el funcionamiento.

Una r e j i l la  muy fina colocada cerca del blanco 

del lado de la imagen electrónica, podría eventualmanta servir 

de órgano de acoplamiento capacitivo con una impedancia exte­

rior, pero la transmisión da los términos de baja frecuencia

3 -



s

lo

15

20

25

183954resultaría perjudicada.

Hl invento, sistema Renato Barthelemy, objeto 

de esta Patente, permite u tiliza r ta l colector sin introducir 

distorsión para los términos ds baja frecuencia y hasta trans­

mitir la componente continua de la imagen.

Consiste en la modulación Asi haz catódico por 

una tensión de frecuencia elevada con relación a la  que corres­

ponde al lím ite cel análisis.

Rl impacto catódico sobre el blanco es, pues, 

modulado a la vez por el potencial del elemento herido (fun­

ción de la iluminación) y por la tensión de alta frecuencia.

Se produce una descarga oscilante del elemen­

to considerado 3?, hasta la anulación del potencial de la  super­

f ic ie  de impacto, contándose este potencial a partir del cátodo 

del haz analizador F.

Se supone, para simplificar, que, a causa de 

su conductibilidad y de su poco grueso, todo el volumen P del 

blanco, situado bajo impacto, sigue en su conjunto estas va­

riaciones de potencial.

3&a r e j i l la  3, que tiene una capacidad con 

relación al?, es, pues, asiento de una corriente de frecuen?- 

cia elevada, modulada por la acción fotoeléctrica y que actúa 

sobre un circuito sintonizado LC, que presenta la banda ne­

cesaria, atacando el amplificador conveniente.

Rsta mejora, directamente inspirada por la in­

troducción de una portadora de alta frecuencia, del mismo 

autor, en los analizadores ordinarios de electrones lentos, 

permite u tiliza r nueves dispositivos de imagen electrónica
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previa  a l propio tiempo que ee ev ita  la  introducción de an 

sople permanente.

Esta ventaja se añade a la s  ya conocidas en 

l a  a lta  frecuencia en lo s  analizadores.

6 nata so lic ita d  qne corresponde a la  presenta­

da en Francia e l 10 de Septiembre de 1946, bajo e l número 

953*852. ee acoge a lo s  benefic ios del a r t íc e lo  51 del v i ­

gente Estatuto sobre Propiedad In d u stria l y a le s  derivados 

del Decreto de M oratoria del 7 de Febrero de 1947*
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lo s  pantos de invención propia y nueva qne se 

presentan para que sean objeto de esta Patente de Invención 

en España, por VEINTE años, son lo s  sigu ien tes:

IB* -  M ejoras introducidas en lo s  analizadores  

15 de electrones lentos de imagen electroñ ica p rev ia , caracte­

rizadas por la  introducción de una frecuencia portadora por 

e l haz de a n á lis is  en dichos analizadores, siendo l a  corrien­

te de s a lid a  de a lta  frecuencia modulada, recogida en una 

impedaneia sintonizada, conectada con la  r e j i l l a  fin a  p róx i- 

20 ma a l blanco de doble cara.

23. -  M ejoras introducidas en lo s  analizadores  

de electrones lentos de imagen e lectrón ica  p rev ia .

Tal y como se ha descrito en l a  Memoria que 

antecede, representado en e l dibujo que se acompaña y con 

25 lo s  fin e s  que se han especificado.

Esta Memo-
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ría  consta da cuatío hojas y la presenta escritas a maquina 

por una sola cara.

Kadrid, -  3JUM-194^

P . A.
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